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Ambiente de Simulacao TCAD

As simulagoes numéricas utilizam o simulador TCAD Sentaurus, desenvolvido pela Synopsys.

Objetivos:
* Analise da corrente de transiente;
e Analise da influéncia da radiacao;
* Extracdao de dados para alimentar o simulador GEANT.

As seguintes simulag¢Oes sao realizadas:
 Construcdo 3D da estrutura; ;
e Simulacao estatica, apenas com as polarizacoes;

e Simulacao transiente da radiacao.
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Estrutura

A estrutura 3D simulada e os parametros dos modelos foram fornecidos por:

Kyung-Wook (Taylor) Shin

Pesquisador Associate Specialist do Physical & Biological Sciences Division
UC SANTA CRUZ (California)

Membro do projeto

Contato: tashin@ucsc.edu

Kyu ng'WOOk (Taylor) Shln . 3rd IS University of California, Santa

. S . C
Medical and scientific detector specialist. e

London, Ontario, Canada - Contact info "% University of Waterloo
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Estrutura

Vista 3D da estrutura simulada:
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Estrutura

Vista 2D lateral e detalhe:
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Parametros da estrutura
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Simulacao

Densidade de elétrons:

Vista 2D superior
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Simulacao ,
Grafico da corrente ao longo do tempo e posi¢ao de
Densidade de elétrons: cada eletrodo, alterando a escala da corrente
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Simulacao

Grafico da corrente ao longo do tempo e posi¢ao de
) , cada eletrodo, alterando a escala da corrente
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Simulacao

Grafico da corrente ao longo do tempo e posi¢ao de
cada eletrodo, alterando a escala da corrente
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Simulacao

Densidade de elétrons:

Vista 2D superior
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Grafico da corrente ao longo do tempo e posi¢ao de
cada eletrodo, alterando a escala da corrente
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Simulacao

Vista lateral do campo elétrico:
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Simulacao

Vista lateral (zoom)
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Simulacao

Vista lateral (zoom)
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Simulacao

Vista lateral (zoom) Cl1(Grafico_0001) C1(Grafico_0002) C1(Grafico_0003)
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